Datenblatt zu Samsung DDR4 Modul 32 GB DIMM 288-PIN 3200 MHz / PC4-25600 1.2 V registriert ECC

Samsung DDR4 Modul 32 GB DIMM 288-
PIN 3200 MHz / PC4-25600 1.2 V
registriert ECC

Artikelnummer 999403206

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Gesamtkapazitat: 32GB

Anzahl der Module: 1x

Kapazitat der Einzelmodule: 32GB
Art des Speichers: DDR4-3200
JEDEC Norm: PC4-25600R
Speichertyp: reg ECC

Bauform: DIMM
Speicherinterface: DDR4

Max. Frequenz: 3200MHz
Spannung: 1.20V

Anschluss des Speichers: 288-pin
Latenz (CL): CL22

RAS to CAS Delay (tRCD): 22
Ras Precharge Time (tRP): 22

Produkteigenschaften

RAM - Typ DRAM

RAM - Technologie DDR4 SDRAM
RAM - Speichergeschwindigkeit 3200 MHz
Produkttyp DRAM

RAM - Speicherkapazitat 32GB
Erweiterungstyp Generisch
RAM - Formfaktor DIMM 288-PIN
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Weitere Bilder

SAMSUNG SAMSUNG
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